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В	
  ходе	
  Совещания	
  планируется	
  обсудить	
  следующие	
  темы:	
  

ü Синтез,	
  структура	
  и	
  свойства	
  твердых	
  электролитов	
  с	
  суперионной	
  проводимостью,	
  	
  
в	
  том	
  числе,	
  протонпроводящих	
  мембран;	
  	
  

ü Методы	
  исследования	
  и	
  моделирование	
  ионпроводящих	
  систем;	
  	
  

ü Механизмы	
  быстрого	
  ионного	
  переноса	
  в	
  твердых	
  телах;	
  	
  

ü Электрохимические	
  процессы	
  и	
  электрокатализ	
  на	
  межфазных	
  границах	
  типа	
  	
  
ионный	
  проводник/электронный	
  проводник,	
  в	
  том	
  числе,	
  с	
  участием	
  активных	
  
газов;	
  

ü Материалы	
  со	
  смешанной	
  электронно-­‐ионной	
  проводимостью;	
  	
  

ü Композитные	
  и	
  наноструктурированные	
  материалы	
  с	
  ионной	
  проводимостью;	
  	
  

ü Прикладное	
  использование	
  суперионных	
  проводников.	
  
	
  
Во	
  время	
  проведения	
  Совещания	
  будет	
  организована	
  Научная	
  школа	
  для	
  молодых	
  ученых	
  по	
  
импедансной	
  спектроскопии.	
  
	
  
Совместно	
  с	
  ООО	
  «Элинс»	
  будет	
  проведен	
  конкурс	
  на	
  лучшую	
  научную	
  статью	
  с	
  применением	
  
приборов	
  ООО	
  «Элинс».	
  Подробности	
  по	
  адресу	
  www.elins.su.	
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